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EMD N"I
Ouestions de Cours :

l. Comment rendre un semi-conductL'ur plus conductcLir /

2. Ouel est le meilleur semi-conducteur ?

3. Ouel est I'intérêt des semi-conducteurs ?

4 Ouelle est la différence entre résistance et résrstivité ?

5. Ouel est le bon conductcur i

Exercice N"0l

1. Rappelez les expressions de la densité d'clcctrons n dans la BC ct ia dcnsiti: dcs

trous p dans la BV.

2. Choix de matériaux semi-conducteurs
Afin de répondre aux questrons suivantes, fartcs rcfcrcncc ;iu tableau ci dc-ssous
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Nous souhaitons réalrser un dispositif optoclectroniquc qur crxct dc l;t Iumtcrc i\otts

avons à notre disposition du Si (Gap rndircct) ct cJu G.rAs (C.ip Drrcct)

a) Lc'quel des deux materiaux chotsiriez-vous ? Expliquez

Nous souhaitons fabriquer un transistor à haute vitessc.

b) Lequel des deux matériaux choisiriez-vous 7 Exp/iqucz

c) Choisiriez-vous des électrons ou des trous commc portcurs maJotltdrrcs dans votrc
dispositif ? Exp/iquez.
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